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Diese Karte stellt eine universelle Erweiterung des ME-80
Syatem dar. Auf ihr ist ein 2 KByte RAM-Speicher, 4 EFROM-
Sockel {umschaltbhar zwischen 2708,2716 und 2732) soWwie ein
FIO-8chaltkreis U 855 untergebracht.

Die AdreBleitungen gelangen tber die Treiber D1 und D2 an die
Speicherschaltkreise D14-D21 und an den TTL-FPROM D3. Dieser
stellt gemeinsam mit Dé& die /CE-Signale far D14-D2

hereit. Durch den DIlL-Schalter 82.3 kinnen die einzelnen /CE-
Signale der Speicherschaltikreise rusdtzlich abgeschal tet
werden. Die Auswahl der Speicherbereiche erfplgt in DS aus den
Adressen ALO~-ALS, sowie der festgelegten Galtigkeit von /RD
und /B8EL. Damit erfolgt die Festlegung der Adrefbereiche im
TTL-FROM in 1 KByte Schritten. Die Zuordnung von den PROM-
Daten zum adressiertem Speicher ist wie folgt festgelegt:

Datenwort HBO H1 &2 0 %4 k3 $6—%F
s@2l. Speicher FROML PROM2 PROM3 PROM4 1K-RAM 1K-RAM =
Die Datenleitungen der Speicher DO-D7 werden durch D3

getrieben. Die Richtungsumschaltung wird durch D10 wund D11
realisiert. Beili einem "HM"-Signal an T von DI werden Daten von
der Earte gelesen.

Durch Herstellung der entsprechenden  Verbindungen an den
Wickelstiften von 854 wird der EFROM-Typ . festgelegt. In der
Grundvariante ist der Typ 2716 eingestellt.

EFin 1/0-Dekoder gebildet durch DB/DLE und dem DIL-S8chalter 81
dekodiert die FlO0~Adresse aus AZ-A7 bei aktiven /I0R0-
Signal.Durch 81 148t sich diese Adresse in $10-Schritten
zwischen $00-3%F0 einstellen. Die beiden FI0-Ports der P10 D7
sind frontseitig ungetrieben auf gine Zé-polige Steckerleiste
gafuhrt.Folgende Belegung gilt fir den Interfacestecker:

A BRDY BSTE BO Bi B2 B3I B4 BS B& B7 GND +12V +5V

E  ARDY ASTE A0 Al AZ A3 A4 AS A& B7 GND -8V +35Y

e MG=EO MP L0 1O0-0F . 00 . 002000 (Fb)—————-Gaite 1 —+--

s




Fos begenstandsnummer ME Benennung Bemerkungen DE
1
2 100-0%.00.00 8551 1 Btueck/Schaltteilliste
I 100-GE.00. 00000 Fb 1 Funktionsbeschreibung
4 100-03,00.00:001 Fv 1 Pruefvorscheift
b ltiﬂl}‘{f’j 0,01 Blp 1 Belegungsplan
& 100-03.00.02 8p 1 Stromlaufplan
7 10005, 00, OF 1 Leiterplattenunterlagen E 1306
a8 - Blaspositiv B
7 ~ Glaspositiv L
10 ~  Bearbeitungszeichnung
i1 -  Bearbeitungszeichnung Filmnegativ
12 -  Leiterbildzeichnung B
13 - |leiterbildzeichnung L
14 -  HBohrlochstreifen LO7
15 Eohrlochstreifen LOS
16 Bohranweisung LMB 20
17 NC—Bohr-arwe 1sung
BA der DDR Datum: Mames MPIO - X
22.06.89 Thie 5 1 Blatt
ViER EEK 22.06.89 Thie 100-03,00.00 Ll Blatt 1




Fers Furzbezeichnung Meci = Benennung Eemerkungen DB
1 !

2 m,n2 2 Schalthreis DE8Z2E2D 32
TEL 29866 0159
3 D3 1 Schaltkreis DEEEEAD R
TEL 39866 O1&0
4 D4 1 Schaltkreis DEE2146D 2
; TEL 29866 0158
505 1 Schaltkreis MH7 45287 5
. B8R - Q&E2
&H D& 1 Brhaltkreis DEEROED L
TELE9EAL 0156
7 D7 1 Schaltkreis LES55D x2
TR 358E7 0127
8 ne 1 Bchaltkreis DLOGO4D 32
TE 39865 QLES
9 D9 i Schaltkreis L0000 32
TELE9B6S 0132
10 Do 1 Schalthkrelis DLOGED o7
TELEFE6S O
i M 41 5 1 Schaltkreis _OLOD 52
TEE865 0137
i ST B .o 2 Schaltkreis DAL.COE0D Do
TOLE9B6S 0142
13 D14-D17 4 Schaltkreis L27160055 e
TG AZ077 Q720
14 Dis-D21 4 Sechalthkreis LEZ14107ED 52
TOLAZEEE 0119
15 R1 1 SWFZE.207 HROR0)  BW-57~TR 100 31
] TELEESZ1 0=l
14 FE2-RS 4 SGWFES, 207 HBOR-0 EW-57-TELOC a1
TELIL5E21 0Z1%
17 Re—R1LE L A G T S 1I{-C3,-'3W-"5'Jf..-—Tiﬂ‘.21C)D 21
TEL36521 Q325
i8 RMNI-FNE I Widerstandsnetzwerk 3963 4839.8-6341.76/70E,9k B
TELZFPS0/01 ,06 747
12 21 1 M-Elko,zy] 2ins LOOUF—-14Y Fi
TEL 38728 OOBRE
20 €2,63 2 W-Elka, zyl,eins 4, UF—40V -
TEL 28928 Q05
21 Ca4-C12 9 EDVU-Eondensator I /20U, AR SEIN =1
. TELE5781 B8
P LN i 8L10-08 AT LOE-020 ]
- : TE. 29331 /03 0863
25 XBl 1 BLR02-26 BIRAE-E2-ET20 2
TELEFZEE1/04 OBES
24 Ei1-E4 4 DIL-Fassung.24polig TE_Z6L66D A
02085
25 Eb 1 DIl-Fagsung.lépolig LHAF A7 =
0
o o 1 Ukl-Drossel LouH-1 .68 5 R
TEL9814 02056
27 81 1 DIl ~Schiebeschal ter ESDLZ010 . O34~-0000 52
TELER058 it
28 82 1 DIL-Schisbeschal ter KSDLI0OL0 . 0140000 22
TELE2058 Q&

BA  der DDR Datums MName s MPIO 1
Pt o Thie.This 2 Blatt
VER EEE 220659 100030000 851 Blatt 1




s Furzbezeichnung

MES Hernennung

Bemeriungen Dk

1 DiL~&chiebeschal ter
10 Wickelstift 0,5:0,5
4 Hohlniet A 2,8540,25x10

8 Scheibe 2,7

TEL39088

KEDLI010, 0120000

LE77ESZ2440001001 ga/gu
4 B

TE. 07340 5t Blank

TEL, 17774 Ht-gal Cdbc

BA der DDR Datums

22.06.89
22 06. 89

VER EEE

Name: i s LA

Thie. Thie

10005, 00.00 58]

2 Blatt
Blatt 2
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